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(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a substrate for a ra-

Figure 1

diofrequency filter by assembling a piezoelectric layer on a support substrate via an elec-

trically insulating layer, characterised in that it comprises the steps of: depositing the elec-
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trically insulating layer by spin coating an oxide belonging to the Spin On Glass (SOG)
family onto the surface of the piezoelectric layer to be assembled on the support substrate,
followed by annealing in order to densify said electrically insulating layer before assembly.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'un, substrat pour filtre radiofréquence par assem-
blage d'une couche piézoélectrique sur un substrat support par l'intermédiaire d'une couche
¢électriquement isolante caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de dépdt de la couche
l" électriquement isolante par enduction centrifuge d'un oxyde appartenant a la famille des
SOG (Spin On Glass) sur la surface de la couche piézoélectrique a assembler sur le sub-
strat support suivi d'un recuit pour densifier ladite couche électriquement isolante avant
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